
1. Πλεονεκτήµατα σχεδίασης CMOS. Να γίνει συµβολικός σχεδιασµός σε τεχνολογίες NMOS και

CMOS των κυκλωµάτων που επαληθεύουν τον πίνακα αλήθειας (1).

2. Xρονική υστέρηση σε ολοκληρωµένο κύκλωµα. Aπό ποιούς παράγοντες εξαρτάται;

3. Γιατί το ίδιο κύκλωµα δίνει µικρότερη ή µεγαλύτερη κατανάλωση (50 $ 150%) για διαφορετικούς κύ$

κλους χρονισµού;

4. Nα αναγνωρισθεί το κύκλωµα που αντιστοιχεί στο φυσικό σχέδιο (layout) του Σχήµατος 1.

5. Aν η διαγωγιµότητα ήταν o βασικός παράγων για την επιλογή τύπου τρανζίστορ που θα ικανοποιούσε

τις ανάγκες σας, θα επιλέγατε MOSFET ή BJT; ∆ικαιολογήστε την επιλογή σας.

6. Ποιά είναι η λειτουργική υπόσταση και ποιά η επίδραση της χωρητικότητας εισόδου σε κύ$

κλωµα MOSFET; Ποιά η διαφορά από τα BJT;

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Μάθηµα: "Σχεδιασμός CMOS - VLSI"

Εισηγητής: Κίµων Αναστασιάδης, Καθηγητής

Ονοµατεπώνυµο: …………..………………………………………………………......... Α.Μ.: .......................

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-13
Εξάµηνο Χειµερινό
Α΄ Εξεταστική Περίοδος
∆ιάρκεια εξέτασης: 2h
Ηµ. εξέτασης: 18 Φεβρουαρίου 2013

Σχήµα 1Πίνακας αλήθειας 1

A B C Ψ
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0


